
Elektronikus és biológiai áramkörök — 10. Házi feladat PPKE - ITK 1

Hallgató neve: NEPTUN kódja: Csoportja:

1. FELADAT

Az alábbi erőśıtőben használt npn és pnp bipoláris tranzisztorok adatai:

T1 VBE1,A = 0, 7 V és β1 = 19

T2 VBE2,A = −0, 7 V és β2 = 49
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(1.1) A megadott mérőirányok mellett határozza meg a T1 és T2 tranzisztorok munkaponti ada-
tait, azaz az IC1, IC2 és a földponthoz képest mért VE2 értékeket.

(1.2) Határozza meg a T1 és T2 tranzisztorok adott munkaponthoz tartozó kisjelű modell pa-
ramétereinek értékét.

(1.3) Rajzolja fel az erőśıtő kisjelű modelljét.

Ez egy korábbi vizsgapélda volt!!!



Elektronikus és biológiai áramkörök — 10. Házi feladat PPKE - ITK 2

Hallgató neve: NEPTUN kódja: Csoportja:

2. FELADAT

A T jelű, n-csatornás, növekményes (E), MOSFET tranzisztorral az alábbi kapcsolási rajzon látható
kisjelű hangfrekvenciás erőśıtőt éṕıtettük meg.
A T MOSFET tranzisztor adatai: VT = 1 V, K = 0, 5 mA/V2 és rd = 10 kΩ.
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(2.1) A bejelölt mérőiránynak megfelelően határozza meg a T MOSFET munkaponti IS source
áramát.

(2.2) Rajzolja fel a kapcsolásban szereplő MOSFET kisjelű modelljét, és adja meg a kisjelű
modellparaméterek értékét.

(2.3) Rajzolja fel a teljes erőśıtő kisjelű helyetteśıtő képét.

(2.4) Számolja ki az erőśıtő feszültségerőśıtését decibelben.

(2.5) Számolja ki az erőśıtő Rbe bemenő ellenállását.

Ez egy korábbi vizsgapélda volt!!!



Elektronikus és biológiai áramkörök — 10. Házi feladat PPKE - ITK 3

Hallgató neve: NEPTUN kódja: Csoportja:

3. FELADAT

Az alábbi erőśıtőben használt n-csatornás MOSFET és pnp bipoláris tranzisztor adatai:

T1 IDSS1 = 2 mA, Vp1 = −4, 4 V és rd1 = 6 kΩ

T2 VBE2,A = −0, 7 V és β2 = 99
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(3.1) A megadott mérőirányok mellett határozza meg a T2 tranzisztor munkaponti adatait, azaz
az IC2 és a földponthoz képest mért és VE2 értékeket.

(3.2) Rajzolja fel az erőśıtő kisjelű modelljét és határozza meg a T1 és T2 tranzisztorok adott
munkaponthoz tartozó kisjelű modell paramétereinek értékét.

(3.3) A kisjelű modell alapján számı́tsa ki az erőśıtő adott terheléshez tartozó Au = vout/vin
feszültségerőśıtését, valamint az erőśıtő adott lezárásokhoz tartozó Rbe és Rki be- illetve
kimenő ellenállását.

Ez egy korábbi vizsgapélda volt!!!


